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摘要(译)

一种用于使形成在基板上的半导体层结晶的结晶装置，该结晶装置包
括：激光发生器，其产生激光束;以及台，其上安装有基板，其中半导体
层被分成多个结晶区域多个非结晶区域，激光束多次照射到结晶​​区域
上，使结晶区域结晶，激光束多次照射到同一结晶区域的不同位置。
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